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Technologies for High Growth Businesses relying on Compound Semiconductors

2018 AIXTRON 研讨会 - 针对化合物半导体高速增长产业的技术



2018年10月24日（星期三） October 24, 2018 (Wednesday) · Afternoon

主持人: 方子文 博士 - 市场营销和工艺支持部门经理 Moderator: Dr. Ziwen Fang - Marketing and Process Support · AIXTRON China Ltd.

时间 题目 演说者 时间

13:30 开幕致辞 宋伟
中国区总经理 · 德国爱思强股份有限公司

5 分钟

13:35 GaAs/InP基化合物半导体外延片产业化 单智发 博士
首席技术官/副总经理
全磊光电股份有限公司

25 分钟

14:00 VCSEL和边发射激光器在3D感应中的应用及其
市场趋势

Ken Huang
资深产品线经理 · 美国Lumentum公司

25 分钟

14:25 200mm CMOS 工艺兼容硅基氮化镓射频和功率
器件平台于5G应用

黄敬源 博士
研发副总裁
英诺赛科(珠海)科技有限公司

25 分钟

14:50 英飞凌Cool GaN™技术介绍 程文涛
应用市场部经理
英飞凌科技（中国）有限公司

25 分钟

15:15 茶歇 25 分钟

15:40 PixeLED Display的发展和未来的挑战 Falcon Liu
市场总监 · 錼創科技股份有限公司

25 分钟

16:05 多级变速法生长AlGaAs电流扩展层的红外发光
二极管

陈凯轩 博士
技术总监
厦门乾照光电股份有限公司

25 分钟

16:30 基于多种基底上AlN和UVC LED的MOCVD外延
生长

闫建昌 博士
研究员 · 中国科学院半导体研究所

25 分钟

16:55 使用大型反应腔的高产能SiC同质外延工艺 李曜
资深工艺工程师 · 德国爱思强股份有限公司

25 分钟

Time Topic Speaker Duration

13:30 Opening Speech Mr. William Song
General Manager · AIXTRON China Ltd.

5 min

13:35 Industrialization of Epi Manufacturing 
for GaAs and InP based Compound 
Semiconductor Devices 

Dr. Zhi Fa Shan
Chief Technology Officer / Vice General Manager
Epihouse

25 min

14:00 VCSEL and Edge Emitter Laser for 3D Sensing 
Application and the Marketing Trend

Mr. Ken Huang
Sr. Product Line Manager · Lumentum

25 min

14:25 200 mm CMOS – Compatible GaN on Si RF and 
Power Device Platform for 5G Application

Dr. Roy King-Yuen Wong
Vice President of Research and Development
Innoscience (Zhuhai) Technology Co., Ltd.

25 min

14:50 Infineon CoolGaN™ Technology Introduction Mr. Winter Cheng
Application and Marketing Manager
Infineon Technology China Co, Ltd.

25 min

15:15 Tea break � 25 min

15:40 Development of PixeLED Display 
and Future Challenges

Mr.Falcon Liu
Marketing Director · PlayNitride Inc.

25 min

16:05 Infrared Light-Emitting Diodes Composed 
of AlGaAs Current Spreading Layers Grown 
by Multi-step Variable Growth Rate Method

Dr. Kai Xuan Chen
Chief Technology Officer
Xiamen Changelight Co. Ltd.

25 min

16:30 MOCVD Epitaxy of AlN and UV LED 
on Various Foundations

Dr. Jian Chang Yan
Researcher · Institute of Semiconductor CSA

25 min

16:55 High Productivity SiC Homoepitaxial Processes 
in a Large Capacity Production Reactor

Mr. Yao Li
Senior Process Engineer · AIXTRON China Ltd.

25 min


